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Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 Chalcopyrite계 화합물 반도체의 대표적인 CuInSe2 화합물은 직접천이형 에너

지 밴드갭을 가지며, 흡광계수가 1x105 cm-1로 반도체 중 가장 높아 박막(1~2 ㎛)으로도 고

효율의 태양전지 제조가 가능하다. 또한 태양전지 제작 시 비 실리콘계열 태양전지 중 에너

지 변환 효율이 가장 높고 구성원소의 재료 가격이 다른 종류의 태양전지에 비해 저렴하며 

유연하게 제작할 수 있을  뿐만 아니라 장시간 가동 시 성능이 열화되지 않는 등의 우수한 물

성을 가진다. 본 연구에서는 CI(G)S계 태양전지의 광 흡수층 제작에 있어 이러한 특성을 가
지는 CuInSe2 화합물을 비 진공 습식 공정으로 제작함으로써 기존의 진공 증착 공정에 비해 

제조 단가를 줄일 수 있는 연구를 진행 하였다. 또한 Nanoscale의 CuInSe2 화합물은 용액에 

분산되어 화학용액(Ink) 형태로 제조 되며 스프레이와 같은 분사기술과 접목하여 쉽고 빠르

게 대면적의 광 흡수층 제작을 할 수 있게 된다. 한편 태양전지 단위 cell 제작을 위해 생성물

을 분사하기 쉬운 화학용액으로 제조하고 각종 기판 위에 분사하여 분석을 진행 하였다. 또

한 코팅 기술 및 후처리 공정에 따른 각 층간 계면 특성을 분석하여 최적의 태양전지 cell을 

제작하는 것을 최종 목표로 하였다. 이 연구는 2010년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 

한국연구재단의 기초연구사업 지원을 받아 수행된 것임(2010-0023839). 


